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A/D converter=аналого-цифровой преобразователь
AAS=atomic absorption spectrometry
ADI=angular distribution image
AES=Auger electron spectroscopy
AFM=atomic force microscopy
ALU=arithmetic logic unit
APF=atomic packing factor
APW=augmented plane wave
ARMXPS=angle-resolved monochromatized photoelectron spectroscopy
ARPES=angle-resolved photoelectron spectroscopy
ARUPS=angle-resolved ultraviolet photoelectron spectroscopy
ASSMBE=all solid source MBE
ASTTL=advanced Schottky TTL
ATM=asynchronous transfer mode
AVLSI=advanced very large scale integration
AWG=arrayed waveguide grating
Aharonov-Bohm effect=эффект Ааронова-Бома
Anderson localization=андерсоновская локализация
Anderson transition=переход Андерсона
Arrhenius-type temperature dependence=температурная зависимость аррениусовского типа
Auger electron specroscopy=Оже-электронная спектроскопия
Auger recombination=Оже рекомбинация
Avogadro's number=число Авогадро
aberration=аберрация
absorption band=полоса поглощения спектра
absorption edge=граница поглощения
absorption spectrum=спектр поглощения
absorption=абсорбция
acceleration=ускорение
acceptor atoms=акцепторные атомы
acceptor trap=акцепторная ловушка
acceptor=акцептор
accumulation layer=слой обогащения
accumulation=накопление
acid=кислота
acoustic phonon=акустический фонон
acoustical branch=акустическая ветвь
activated state=инициированное состояние
activation energy of the adatom diffusion=энергия активации диффузии адатомов
activation energy=энергия активации
active device=активное устройство
active layer=активный слой
adatom=адатом
adhesion=адгезия
adiabatic derivative=адиабатическая производная
adsorption=адсорбция
affinity=родство
allotropy=аллотропия
allotropy=аллотропизм
alloy=сплав
alter=изменять
aluminum=алюминий
ambient=окружающая атмосфера
amorphous media=аморфная среда
amorphous solid=аморфное твердое тело
amorphous=аморфный
amount of substance=количество вещества
ampere=ампер
amplification=увеличение,расширение
amu=atomic mass unit
analog circuit=аналоговая схема
analog-to-digital converter=аналого-цифровой преобразователь
analyzer=анализатор
angle-resolved monochromatized photoelectron spectroscopy=монохроматичная фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением
angstrom=ангстрем
angular momentum=угловой момент
angular velocity=угловая скорость
anharmonicity=ангармоничность
anion=анион
anisotropy=анизотропия
annealing=отжиг
annihilation=аннигиляция
anode=анод
anodic etching=электролиз
anomalous=аномальный
anomaly=аномалия
antidot lattice=решётка из антиточек
antidot=антиточка
antiferrodielectric=антиферродиэлектрик
antiferromagnetic interaction=антиферромагнитное взаимодействие
antiferromagnetic=антиферромагнитный
aperture angle=апертурный угол
approach=приближение
approximately=приблизительно
arbitrary=произвольный
area=область
arithmetic logic unit=арифметико-логическое устройство
arsenic=мышьяк
asymmetry=асимметрия
atmospheric pressure=атмосферное давление
atomic force microscopy=атомно-силовая микроскопия
atomic form factor=атомный форм фактор
atomic mass unit=единица атомной массы
atomic packing factor=атомный коэффициент упаковки
atomic structure=атомная структура
atomic weight=атомный вес
atto=атто
avalanch breakdown=лавинный пробой
avalanche injection=лавинная инжекция
avalanche rectifier diode=лавинный выпрямительный диод
azimuth=азимут,направление
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BCC=body centred cubic
BCD=bipolar-CMOS-DMOS
BE=band edge
BG=band gap
BGA=ball grid array
BGA=bump grid array
BH=buried heterostructure
BJT=bipolar junction transistor
BTE=Boltzmann transport equation
BZ=Brillouin Zone
BZ=Brillouin zone
BiCMOS=bipolar and CMOS
BiCMOS=bipolar complementary metal oxide semiconductor
BiMOS=bipolar metal oxide semiconductor
Bloch oscillations=блоховские осцилляции
Bohr magneton=магнетон Бора
Bose condensation=бозе конденсация
Bose-Einstein condensation=конденсация Бозе-Эйнштейна
Bragg reflection=брегговкое отражение
Brillouin zone=зона Бриллюэна
Brownian particle=броуновская частица
Burgers vector=вектор Бюргерса
backgate=обратный затвор
background photocurrent=фоновый фототок
background=фон
backscattering=обратное рассеяние
ballistic limit=баллистический предел
ballistic transport=баллистический транспорт
band offset=разрыв зоны
band structure=зонная структура
band theory of solids=зонная теория твёрдых тел
band-to-acceptor recombination=рекомбинация зона-акцептор
band-to-band recombination=рекомбинация зона-зона
band=зона
bandwidth=ширина полосы частот
bar=полоска железа,мост
base=база
bcc=body-centered cubic
beam writer lithography=литография сканированием луча 
beam=пучёк,луч
bent=сгиб,склонность
beryllium=бериллий
bias=наклон
biaxial=двуосный
biexciton=биэкситон
bimolecular=бимолекулярный
binary=бинарный
bipolar junction transistor=биполярный плоскостный транзистор
bipolar transistor=биполярный транзистор
bipolar=биполярный
bismuth=висмут
bit=бит
blue shift=голубое смещение
body-centered cubic=объемно-центрированный кубический
bond pad=контактная площадка
bond=связь
bonding electron=связанный электрон
boron=бор
boson=бозон,Бозе частица
bound charge=связанный заряд
bound exciton complexes=связанный экситонные комплексы
boundary conditions=граничные условия
breakdown field=поле пробоя
briefly=коротко,сжато,кратко
brightness=яркость
broaden=расширять
buffer layer=буфферный слой
buffer=буфер
bulk=объёмный
bus=шина
byte=байт
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C-V=capacitance-voltage
CAIBE=chemically-assisted ion beam etching
CB=conduction band
CBA=cell-based architecture
CBE=chemical beam epitaxy 
CBM=conduction band minimum
CCD=charge coupled device 
CCT=constant current topographic
CDAD=circular dichroism angular distribution
CEO=cleaved edge overgrowth
CESR=conduction electron spin resonance
CFS=constant final state
CGBA=ceramic ball grid array
CIS=CMOS imaging sensor
CIS=constant initial state
CITS=current imaging tunneling spectroscopy
CL=cathodo-luminescence
CMOS=complementary metal oxide semiconductor
CMP=chemo mechanical polishing
CNT=carbon nanotube
CPFE=crystal plasticity finite element method
CRT=cathode ray tube
CSD=chemical solution deposition
CT=conductive-transparent
CVD=chemical vapour deposition
CVT=chemical vapour transport
CW=continuous wave
Cabrera-Mott mechanism=механизм Кабреры-Мотта
Celsius temperature=температура Цельсия
Clausius-Mossotti equation =Клаузиуса-Мосотти уравнение
Compton effect=Комптон-эффект
Copper pair=куперовская пара
Coulomb blockade=кулоновская блокада
Coulomb staircase=кулоновская лестница
Curie temperature=точка Кюри,температура Кюри
Cz=Czochralski
cadmium=кадмий
calculate=считать,рассчитывать
calibrate=калибровать
candela=канделла
canonical coordinates=канонические координаты
canonical moments=канонические импульсы
canonical transformation=каноническое преобразование
capacitance-voltage method=вольт-ёмкостный метод
capacitance=ёмкость (электрическая)
capture cross section=поперечное сечение захвата
capture=захватывать
carbon=углерод
carrier freeze-out=вымораживание носителей
carrier transport=транспорт носителей
carrier=носитель
cathode=катод
cathodoluminescence=катодолюминисценция
cation=катион
ccw=counterclockwise
celestial=небесный
cell=клетка
centi=санти
ceramics=керамика
chamber=камера
channel=канал
chaos motion=хаотическое движение
chaotic dynamics=хаотическая динамика
charge center=заряженный центр
charge detection circuit=схема считывания
charge=заряд
charging energy=энергия электростатического отталкивания
check=препятствие
chemical potential=химический потенциал
chemical vapor deposition=газофазное осаждение,химическое осаждение из паровой фазы
chemical-mechanical polish=химическо-механическая полировка
chemisorption=хемосорбция
chip=чип,кристалл
circuit=схема
circular frequency=круговая частота
circularly polarized radiation=циркулярно поляризованное излучение
classical=классический
close-packed face=плотноупакованная плоскость
cluster=кластер
coercive field=коэрцитивное поле
coercivity=коэрцитивность
coherence matrix=матрица когерентности
coherent transient phenomena=когерентные переходные явления
coherent=когерентный
collective exitations=коллективные возбуждения
collector junction=коллекторное соединение
collector=коллектор
collision-broaden=ударное уширение
collisional matrix=столкновительная матрица
column=колонна
comparative=сравнительный
comparator=компаратор
compensate=компенсировать
compensated semiconductor=компенсированный полупроводник
compensation=компенсация
compete=конкурировать
complememntarity principle=принцип комплементарности
complex amplitude=комплексная амплитуда
composition=состав
compound semiconductor=сложный полупроводник
comprise=вмещать
computer simulations=компьютерное моделирование
concentration=концентрация
conductance quantum=квант кондактанса,квант проводимости
conductance=проводимость
conduction electron=электрон проводимости
conduction-band=зона проводимости
conductivity tensor=тензор проводимости
configuration diagram=конфигурационная диаграмма
configuration=конфигурация
confine=ограничивать
connection energy=энергия связи
consistently=последовательно
contact injection=контактная инжекция
contamination=примесь,загрязнение
continuous wave laser=лазер работающий в непрерывном режиме
converter=преобразователь
coordination number=координационное число
corona discharge=коронный разряд
correlation energy=энергия корреляции
correlation function=корреляционная функция
correlation=корреляция
cot=котангенс
coulomb=кулон
covalent bond=ковалентная связь
covalent radii=ковалентный радиус
crater=кратер
critical electric field=критическое электрическое поле
critical length=характеристическая длина
critical magnetic field=критическое магнитное поле
critical nucleus=критический зародыш
critical temperature=критическая температура
critical=критический
cross section=поперечное сечение
crossed electric and magnetic fields=скрещенные электрические и магнитные поля
cryogenic=криогенный
cryostat=криостат
crystal stabilizer diode=полупроводниковый стабилитрон
crystal-field splitting=расщепление полем решётки
crystalline phase=кристаллическая фаза
crystallization center=ядро кристаллизации,центр кристаллизации
crystallization=кристаллизация
cubic lattice=кубическая решётка
current fluctuations=флуктуации тока
current-voltage characteristic=вольт-амперная характеристика
current=ток
curvature=кривизна
curve=кривая
curved surface=искривлённая поверхность
cut off=закрывать
cut-off mode=критическая мода
cw=clockwise
cyclotron frequency=циклотронная частота
cyclotron mass=циклотронная масса
cyclotron orbit=циклотронная орбита
cyclotron radiation=магнитно-тормозное излучение
cyclotron resonance line=циклотронная резонансная линия
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D-FET=depletion-mode FET
D/A=digital-to-analogue
DAC=digital-to-analogue converter
DBR=distributed bragg reflector
DC=dielectric constant
DC=direct current
DCFL=direct coupled FET logic
DCXRD=double crystal X-ray diffraction
DD=dislocation density
DDD=double diffused drain
DDLTS=double DLTS
DF=dielectric function
DFB=distributed feedback
DFT=density functional theory
DH=double heterostructure
DHBT=double heterostructure bipolar transistor
DI=dielectric isolation
DICMOS=dielectric isolated complementary metal oxide semiconductor
DK=dielektrische Konstante
DLD=dark line defects
DLTS=deep level transient spectroscopy
DMS=desorption mass spectroscopy
DMS=dilute magnetic semiconductor
DOS=density of states
DPN=dip-pen nanolithography
DPSSL=diode-pumped solid state lasers
DQW=double quantum well
DRAM=dynamic random access memory
DUV=deep UV
DWNT=double-wall nanotube
Debye equations=уравнения Дебая
Debye model=модель Дебая
Debye temperature=температура Дебая
Doppler effect=эффект Доплера 
Drude model=модель Друде
dangle=свободно висеть
dangling-bond=свободная связь
dark current=темновой ток
dashed line=штриховая линия
de Broglie wavelength=длина волны де Бройля
de Haas-Shubnikov oscilations=осцилляции Шубникова-де Гааза
de Haas-van Alphen oscilations=осцилляции де Гааза-ван Альфена
deal with=иметь дело с
debsity=плотность
deci=деци
decomposition=разложение
deep center=глубокий центр
deep level transient spectroscopy=релаксационная спектроскопия глубоких уровней
defect=дефект
deformation potential=деформационный потенциал
degeneracy=вырождение
degenerate electron gas=вырожденный электронный газ
degenerate perturbation theory=вырожденная теория возмущений
degenerate semiconductor=вырожденный полупроводник
degenerate statistics=вырожденная статистика
degree Celsius=градус Цельсия
deka=дека
delay=задержка
delocalisation=делокализация
delocalized state=делокализованное состояние
delta-doping=дельта-легирование
demage=повреждение
denote=означать,указывать
density functional=функционал плотности
density matrix=матрица плотности
depend of=зависеть от
depend on=полагать
dependence=зависимость
deplete=истощать
depletion layer=обедненный слой
depletion layer=слой обеднения
depletion space charge layer=обедненный слой пространственного заряда
depletion space charge=истощение пространственного заряда
depletion-mode FET=полевой транзистор работающий в режиме обеднения
depletion=истощение
deposition=осаждение
depth=глубина
derive=извлекать
designate=определять,означать
desorption activation energy=энергия активации десорбции
desorption=десорбция
detach=отделять
determination=определение
deviation=отклонение
dew point=точка росы
diamagnetic material=диамагнитный материал
diamagnetic resonance=диамагнитный резонанс
diamagnetism=диамагнетизм
diamond=алмаз
dielectric constant=диэлектрическая постоянная
dielectric isolation=диэлектрическая изоляция
dielectric loss=диэлектрические потери
dielectric=диэлектрик
differential resistance=дифференциальное сопротивление
diffraction grating=диффракционная решётка
diffuse=диффундировать
diffused background=диффузионный фон
diffusion coefficient=коэффициент диффузии
diffusion length=диффузионная длина
diffusion-limited process=процесс ограниченный диффузией
diffusion=диффузия
diffusive mobility=диффузионная подвижность
digital integrated circuit=цифровая ИМС
digital signal processing=цифровая обработка сигналов
digital=цифровой
dimention=размерность
dimentional=размерный
dimentionless quantity=безразмерная величина
dimer=димер
diod=диод
diode=диод
dipolar relaxation equation=биполярное релаксационное уравнение
dipole polarization=дипольная поляризация
dipole=диполь
direct energy gap=прямая энергетическая зана
direct semiconductor=прямозонный полупроводник
directional pattern=диаграмма направленности
directly=прямо
discharge=разряд
discrepancy=противоречие,различие
discrete=дискретный
dislocation core=ядро дислокации
dislocation line=дислокационная линия
dislocation pile-up=скопление дислокаций
dislocation ring=кольцо дислокаций
dislocation source=источник дислокаций
dislocation splitting=расщепление дислокации
dislocation=дислокация
disorder=неупорядоченность
dispersibility=дисперсность
dispersion=дисперсия
dispersivity=дисперсность
dispertion of light=дисперсия света
dissociated state=диссоциированное состояние
distinct=легко отличимый
distribution function=функция распределения
distribution=распределение
disturbance=возмущение
domain polarization=доменная поляризация
domain wall energy=энергия границы домена
domain wall=граница домена
domain=домен
dominant=доминирующий
donor-to-acceptor recombination=рекомбинация донор-акцептор
donor=донор   
dopant=легирующая примесь
dope=легировать
doping depth=глубина легирования
double-heterostructure injection laser=лазер на основе двойной гетероструктуры
drain=сток,сухой
drift mobility=дрейфовая подвижность
drift velocity=дрейфовая скорость
drift=дрейф
dry etching=сухое травление
duration=продолжительность
dwell=сосредоточить своё внимание
dynamical variables=динамические переменные
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E-FET=enhancement-mode FET
E/D=enhancement/depletion
EAM=electro-absorption modulator
EB=electron beam
EBIC=electron beam injection current
EBOM=effective bond orbital model
EBP=electron beam pumping
ECR=electron cyclotron resonance
EDAX=electron dispersive X-rays
EDC=energy distribution curve
EDMR=electrically detected magnetic resonance
EDS=energy dispersive spectroscopy
EDXS=energy dispersive x-ray spectroscopy
EEL=edge emitting laser
EELS=electron energy loss spectroscopy
EF=Fermi energy
EFM=electrostatic force microscopy
EG=exfoliated graphite
EHP=electron-hole plasma
EHT=extended Hьckel theory
EL=electroluminescence
ELAPW=extended linearized augmented plane wave
ELDMR=electroluminescence detected magnetic resonance
ELO=epitaxial lateral overgrowth
ELOG=epitaxially laterally overgrown gallium
EMILM=electro-absorbtive modulated isolated laser module
EMP=electroMagnetic pulse
ENDOR=electron nuclear double resonance
EOC=elastic optic coefficient
EPD=etch pit density
EPMA=electron probe microanalysis
EPR=electron paramagnetic resonance
ER=electro-reflectance
ESCA=electron spectroscopy for chemical analysis
ESD=electrostatic discharge
ESR=electron spin resonance
ETBM=empirical tight-binding method
ETBM=empirical tight-binding model
EUV=extreme UV
EXAFS=extended X-ray absorption fine structure
Einstein model=модель Эйнштейна
Einstein relation=соотношение Эйнштейна
eddy currents=вихревые токи
edge dislocation emerging=выход краевой дислокации
edge dislocation=краевая дислокация
edge states=краевые состояния
edge=край
effective mass=эффективная масса
effusion cell=эффузионная ячейка
eigenfunction=собственная функция
eigenvalue=собственное значение
elastic anisotropy=анизотропия упругих свойств
elastic strain=упругая деформация
electric charge=электрический заряд
electric current=электрический ток
electric dipole moment=электрический дипольный момент
electric field strength=напряжённость электрического поля
electric field=электрическое поле
electric potential=электрический потенциал
electric susceptibility=электрическая чувствительность
electrical conductivity=электропроводность
electro-chemical potential=электрохимический потенциал
electro-optic modulator=электрооптический модулятор
electrochemical deposition=электрохимическое осаждение
electroluminescence=электролюминисценция
electrolyte=электролит
electromechanical breakdown=электромеханический пробой
electromigration=электроперенос
electron affinity=сродство к электрону
electron beam etching=травление электронным лучом
electron beam=электронный пучёк
electron conduction=электронная проводимость
electron diffraction analysis=электрографический анализ
electron diffraction pattern=картина дифракции электронов
electron diffraction=дифракция электронов
electron gun=электронная пушка
electron holography=электронная голография
electron probe microanalysis=электронно-зондовый микроанализ
electron spin resonance=электронный парамагнитный резонанс,ЭПР
electron trap=электронная ловушка,ловушка для электрона
electron trapping site=центр захвата электрона
electron-hole drop=электронно-дырочная капля,экситонный конденсат
electron=электрон
electronegativity=электроотрицательность
electronic bond polarization=электронная поляризация связи
electronic breakdown=электронный пробой
electronic paramagnetic resonance=электронный парамагнитный резонанс
electronic polarization=электронная поляризация
electronic=электронный
electropolishing=электрополировка
electrostatic discharge=электростатический разряд
electrostatic potential=электростатический потенциал
ellipsometry=эллипсометрия
emission=эмиссия,испускание
emit=эмитировать
emitter=эммитер
employ=употреблять
energy density=плотность энергии
energy gap band=запрещенная зона
energy spectrum=энергетический спектр
energy=энергия
enhancement-mode FET=полевой транзистор, работающий в режиме обогащения
entire=целый,сплошной
entropic=энтропийный
entropy=энтропия
envelop=огибающая
enyropy=энтропия
epilayer=эпитаксиальный слой
epiready=подложка готовая к эпитаксии
equation of motion=уравнение движения
equilibrium=равновесие
establish=устанавливать
et. al.=и другие
etch rate=скорость травления
etching front=фронт травления
eutectic composition=состав эвтектической точки,эвтектика состава
eutectic temperature=температура эвтектической точки
evaluate=оценивать
excellent=превосходный
excess carrier concentration=концентрация избыточных носителей
exchange Coulomb interaction=обменное кулоновское взаимодействие
exchange interaction=обменное взаимодействие
excimer laser=эксимерный лазер
excited atom=возбуждённый атом
excited state=возбуждённое состояние
exciton bound to ionized impurities=связанный экситон на ионизованных примесях
exciton-phonon interaction=электрон-фононное взаимодействие
exciton=экситон
excitonic molecule=экситонная молекула
exit=выход
experiment=эксперимент
experimental=экспериментальный
explicit=точный,ясный,определённый
exposition=экспозиция
express=выражать
extend=расширять
extended dislocation=расщепленная дислокация
external discharges=внешние разряды
external photoelectric effect=внешний фотоэффект
extraordinal wave=необыкновенная волна
extrinsic semiconductor=несобственный полупроводник
extrinsic semiconductor=примесный полупроводник
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FCC=face centred cubic
FEC=fully encapsulated Czochralski
FED=field-emission display
FEG=field emission gun
FEM=field emission microscopy
FET=field effect transistor
FIB=focused ion beam
FIR=far infrared
FL=Fermi level
FLAPW=full-potential linearized augmented plane wave
FLP=Fermi level pinning
FM/SC=ferromagnetic/semiconductor
FMM=force modulation microscopy
FPD=flat panel display
FTIR=fourier transform infrared spectrophotometry
FWHM=full width at half maximum intensity
Fermi energy=энергия Ферми
Fermi gas=Ферми газ
Fermi level=уровень Ферми
Fermi liquid theory=теория Ферми-жидкости
Fermi-Dirac statistics=статистическа Ферми-Дирака
Fourier's law=закон Фурье
Frenkel defect=дефект по Френкелю
Frenkel exciton=экситон Френкеля
fabrication=изготовление,производство
face-centered cubic=гранецентрированный кубический
facet=фасет,грань
faceted surface=фасетированная поверхность
farad=фарад
fcc=face centered cubic
fcc=face-centered cubic
femto=фемто
ferrimagnetic materials=ферримагнитные материалы
ferrites=ферриты
ferroeletric=сегнетоэлектрический
ferromagnetic materials=ферромагнитные материалы
ferromagnetism=ферромагнетизм
field distribution=распределение поля
field effect phototransistor=полевой фототранзистор
field emission=автоэлектронная эмиссия
field-effect transistor=полевой транзистор
field=поле
film=плёнка
fit=аппроксимация,годный
flatband potential=потенциал плоских зон
flated superlattice=гофрированная сверхрешётка
floating zone method=метод зонной плавки
fluctuation-dissipation theorem=флуктуационно-диссипативная теорема
fluorescence analysis=люминесцентный анализ
fluorescent X-rays=флуоресцентные рентгеновские лучи
fluoride acid=плавиковая кислота
flux=течение
form=формировать
formation=формирование
forward bias=прямое смещение
four-terminal ac tecknique=четырёх-зондовый метод на переменном токе
fractal dimension=фрактальная размерность
fractal system=фрактальная система
free electron laser=лазер на свободных электронах,гиротрон
free electron=свободный электрон
free energy=свободная энергия
free exciton line=линия свободного экситона
frequency=частота
friction force=сила трения
furnace=печь
furthermore=кроме того
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GIC=graphite intercalation compounds
GNOS=GaN-on-sapphire
GOI=GaAs-on-insulator
GRM=giant magnetoresistance
GSMBE=gas source MBE
Gibbs free energy=свободная энергия Гиббса
Green's function approach=метод функций Грина
Gunn diode=диод Ганна
gain factor=коэффициент усиления
gallium=галлий
galvanomagnetic=гальваномагнитный
gas=газ
gaseous-phase crystallization=кристаллизация из газовой фазы
gate=затвор
gated Hall bar=холловский мостик с затвором
gauge invariance=калибровочная инвариантность
gauge transformation=калибровочное преобразование
generation-recombination rate=скорость герерационно-рекомбинационного процесса
generation=генерация
gep=промежуток,щель (энергетическая)
germanium=германий
giant magnetoresistance=гигантское магнетосопротивление
giga=гига
glass=стекло,стеклянный
gold=золото
graded-gap base=варизонный слой
grain boundary=граница гранулы
grain size=размер гранулы
grain=гранула,зерно,кристаллит
grand canonical ensemble=большое каноническое распределение
grid=решётка,сетка
ground state=основное состояние
group velocity=групповая скорость
gyromagnetic ratio=гиромагнитное отношение
gyrotron=лазер на свободных электронах,гиротрон
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HBT=heterojunction bipolar transistor
HCMOS=high-speed CMOS
HDP=high-density plasma
HDP=hydrostatic deformation potential
HEM=hole effective mass
HEMT=high electron mobility transistor
HFET=heterostructure FET
HH=heavy hole
HIGFET=heterojunction insulated gate FET
HJBT=heterojunction bipolar transistor
HJFET=hetero junction FET
HMOS=high speed MOS
HOMO=highest occupied molecular orbital
HPLEC=high-pressure LEC
HR-EELS=high-resolution EELS
HR-XRD=high-resolution XRD
HREM=high-resolution electron microscopy
HVIC=high-voltage integrated circuit
HVPE=hydride VPE
Hall constant=постоянная Холла
Hall effect=эффект Холла
Hall mobility=холловская подвижность
Hall voltage=холловское напряжение
Hamilton operator=оператор Гамильтона
Hamiltonian=гамильтониан
Heisenberg's uncertainty principle=соотношение неопределенности Гейзенберга
Helmholtz's free energy=свободная энергия Гельмгольца
Hermite function=функция Эрмита
Hund's rule=правило Хунда
habitual form=привычный вид
harmonic oscillator=гармонический осциллятор
harmonic=гармоника
heat=теплота
heavily doped=сильно легированный 
heavy hole=тяжёлая дырка
hecto=гекто
henry=генри
hertz=герц
hetero=гетеро-,различный
heteroepitaxial growth=гетероэпитаксиальный рост
heterojunction=гетеросоединение,гетеропереход
heterostructure=гетероструктура
hexagonal lattice=гексагональная решетка
high density limit=предел большой плотности
high field approximation=приближение сильного поля
high-voltage integrated circuit=высоковольтная интегральная микросхема
hole conduction=дырочная проводимость
hole current=дырочный ток
hole diffusion=дырочная диффузия
hole injection=инжекция дырок
hole mobility=подвижность дырок
hole semiconductor=дырочный полупроводник
hole trap=дырочная ловушка
hole trap=ловушка для дырок
hole trapping site=центр захвата дырки
hole=дырка
homo=одинаковый,гомо-
homoepitaxial growth=гомоэпитаксиальный рост
homogeneous=гомогенный,однородный
hop=прыжок
hopping conduction=прыжковый транспорт
hot electron=горячий электрон
hut-cluster=хат-кластер
hybrid circuit=гибридная схема
hybrid integration=гибридная интеграция
hydrogen-like impurity=водородоподобная примесь
hydrophobic=гидрофобный
hyperfine sublevels=сверхнонкие уровни
hysteresis loop=петля гистерезиса
hysteresis loss=гистерезисная потеря
hysteresis=гистерезис
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IBZ=irreducible part of the Brillouin zone
IC-AFM=intermittent-contact atomic force microscopy
IC=integrated circuit
ICP=inductively coupled plasma
ICPAES=inductively couple plasma atomic emission spectroscopy
IGFET=insulated gate field effect transistor
IPES=inverse photoelectron spectroscopy
IR=infared spectroscopy
ITO=indium tin oxide
implantation=имплантация
impulse=импульс
impurity atom=атом примеси
impurity=примесь
in excess of=больше чем
in order to=для того чтобы
in turn=в свою очередь
in view of=в виду этого,принимая во внимание
inasmuch as=в виду этого
incident=падение
incommensurate phase=несоразмерная фаза
incorporation coefficient=коэффициент встраивания
incremental conductance=постепенно возрастающая проводимость
incubation period=инкубационный период
index=коэффициент преломления
indirect energy gap=непрямая энергетическая зона
indirect semiconductor=непрямозонный полупроводник
indirect=непрямой
indium=индий
induced dipole moment=индуцированный дипольный момент
induced polarization=индуцированная поляризация
inductance=индуктивность
inelastic scattering=неупругое рассеяние
infrared light=инфракрасный свет
initial permeability=начальная проницаемость
inject=инжектировать
injection laser=инжекционный лазер
injection level=уровень инжекции
inner photoemissive effect=внутренний фотоэффект
insert=вставлять
insulated gate field effect transistor=полевой транзистор с изолированным затвором
insulating substrate=изолирующая подложка
insulator=диэлектрик
integral circuit=интегральная схема
integrated circuit=интегральная микросхема
integration=интеграция
intensity=интенсивность
intentional=намеренный
interaction=взаимодействие
interatomic=межатомный
interband oscillator strength=межзонная сила осциллятора
interchange=производить обмен
interest=интерес
interface recombination velocity=скорость поверхностной рекомбинации
interface roughness scattering=рассеивание на шероховатостях границы
interface-roughness=шероховатость поверхности
interface=граница
interfacial polarization=граничная поляризация
interference pattern=интерференционная картина
interference=интерференция
interimpurity recombination=межпримесная рекомбинация
internal discharges=внутренние разряды
internal photoelectric effect=внутренний фотоэффект
interstitial atom=междоузельный атом
interstitial defect=дефект внедрения
interstitial diffusion=диффузия по междоузлиям
interstitial impurity=примесь внедрения
interstitial site=междоузлие
interstitial space=междоузлие
intrinsic breakdown=встроенный пробивной
intrinsic carrier concentration=внутренняя концентрация носителей
intrinsic semiconductor=беспримесный полупроводник
inversion=инверсия
inverter=инвертор
invertion layer=инверсионный слой
investigation=исследование
ion bond=ионная связь
ion core=ионное ядро
ion implantation=ионная имплантация
ion implantation=ионное легирование
ion sputtering=ионное распыление
ion=ион
ionic polarization=ионная поляризация
ionization energy=энергия ионизации
ionized atom=ионизированный атом
ionized impurity scattering limited mobility=подвижность ограниченная рассеиванием на ионизированных примесях
ionized-impurity=ионизированная примесь
irradiation=облучение
irreducible Brillouin zone=неприврдимая зона Бриллюэна
irreversible processes=необратимые процессы
island nucleation=островковый рост
isolate=изолировать,отделять
isolator=изолятор
isomorphous=изоморфный
isotropic=изотропный
isovalent doping=изовалентная примесь
issue=выпуск,результат
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JFET=junction FET
JFET=junction field effect transistor
Johnson-Rahbek effect=эффект Ионсона-Рабека
Josephson effect=эффект Джозефсона
joule=джоуль
junction field effect transistor=полевой транзистор на гетеропереходе
junction=соединение,переход
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KKR=Korringa Kohn Rostoker
Kane model=модель Кейна
Kane parameter=параметр Кейна
Kondo effect=эффект Кондо
Kramers-Kronig transformation=преобразование Крамерса-Кронига
kelvin=кельвин
kilo=кило
kilogram=килограмм
kinetic coefficient=кинетический коэффициент
kinetic energy=кинетическая энергия
kinetics of crystallization=кинетика кристаллизации
kinetics=кинетика
kink=кинк,изгиб
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LACE=laser assisted gas etching
LAPW=linearized augmented plane wave
LCAO=linear combination of atomic orbitals
LCP=left circularly polarized (light)
LD=laser diode
LDA=local density approximation
LDMOS=laterally diffused metal oxide silicon
LDOS=local density of states
LDSD=low dimensional structures and devices
LEC=liquid encapsulated Czochralski
LED=light-emitting diode 
LEED=low energy electron diffraction
LEED=low-energy electron diffraction
LESR=light induced spin resonance
LFM=lateral force microscopy
LH=light hole
LI=laser interferometry
LOCMOS=local oxidisation CMOS
LPCVD=low pressure chemical vapor deposition 
LPE=liquid phase epitaxy
LPEE=liquid phase electro-epitaxy
LPMOCVD=low pressure MOCVD
LRS=long-range share
LSI=large-scale integration
LTMBE=low temperature MBE
LUCOLED=luminescence conversion LED
LWIR=long wavelength IR
LWV=longitudinal wave velocity
Landau gauge=калибровка Ландау
Landau level=уровень Ландау
Lande factor=фактор Ланде
Laplace transform method=метод преобразования Лапласа
Larmor frequency=ларморовская частота
Larmor precession=ларморовская прецессия
Legendre polynomial=полином Лежандра
Lorentz force=сила Лоренца
Lorentz forceсила Лоренца
Luttinger parameters=параметры Латтинджера
lactic acid=молочная кислота
laser interferometry=лазерная интерферометрия
laser=лазер
lasing=лазерная генерация
lateral conductivity=продольная проводимость
lateral=боковой
lattice constant=постоянная решётки
lattice parameters=постоянные кристалической решетки
lattice=решётка
lead=свинец
leakage current=ток утечки
least-square fit=аппроксимация методом наименьших квадратов
length of adatom migration=длина миграции адатомов
length=длина
lifetime=время жизни
lift-off=снятие
light field=светлопольный
light transmission spectroscopy=спектроскопия пропускания света
light-emitting diode=светоизлучающий диод
light-emitting resonant tunneling diode=светоизлучающий резонансный туннельный диод
light-emitting=светоизлучающий
light=свет
limit=предел,ограничивать
line=прямая,линия
linear combination of atomic orbitals=линейная комбинация атомных орбиталей
linear superposition=линейная суперпозиция
liquid-phase epitaxy=жидкофазная эпитаксия
liquid=жидкий
lithography=литография
lively=живой,яркий
local density-of-state=локальная плотность состояний
local field=локальное поле
lockin-amplifier=синхронный детектор
long-range share stresses=дальнодействующие сдвиговые напряжения
longitudinal magnetoresistance=продольное магнетосопротивление
longitudinal mass=продольная масса
longitudinal optical phonon=продольный оптический фонон
longitudinal=продольный
loop=петля
loss tangent=тангенс угла потерь
low energy electron diffraction=дифракция медленных электронов
low power consumption=низкое энергопотребление
lumen=люмен
luminesence=люминесценция
lux=люкс
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MCD=magnetic circular dichroism
MCDL=minority carrier diffusion length
MD=molecular dynamics
MDL=maximum doping limit
MEE=migration-enhanced epitaxy
MEMS=microelectromechanical system
MESFET=metal semiconductor FET
MEXH=multiple-energy x-ray holography
MFCC=maximum free carrier concentration
MFM=magnetic force microscopy
MFMISFET=metal ferroelectric metal insulator semiconductor FET
MG=multi grid
MHBT=metamorphic bipolar transistor
MHEMT=metamorphic high-electron mobility transistor
MISFET=metal insulator semiconductor FET
ML=monolayer
MMIC=monolithic microwave integrated circuit 
MOMBE=metal-organic MBE
MORIE=metal-organic reactive ion etching
MOS=metal oxide semiconductor 
MOSFET=metal oxide semiconductor field effect transistor 
MOST=metal-oxide-semiconductor transistor
MOV=metal-oxide varistor 
MOVPE=metal organic vapour phase epitaxy
MP-MOCVD=microwave-plasma MOCVD
MP=melting point
MPW=multi-product wafer
MQDFET=modulation doped FET
MQW=multiple quantum well
MR=magnetoresistance
MRAM=magnetic random-access memory
MSM=metal-semiconductor-metal
MSS=modulated semiconductor structure
MSTM=magnetostrictive scanning tunneling microscope
MT=muffin tin
MWNT=multi-wall nanotube
Master Equation approach=метод основного уравнения
Matthessen's rule=правило Маттессена
Maxwell equations=уравнения Максвелла
Meissner effect=эффект Мейсснера
Miller indices=индексы Мюллера
Monte-Carlo simulation=метод Монте-Карло
magnetic breakdown=магнитный пробой
magnetic dipole moment=магнитный диполь момент
magnetic domain=магнитный домен
magnetic field energy=энергия магнитного поля
magnetic field strength=напряжённость магнитного поля
magnetic field strength=напряженность магнитного поля
magnetic field=магнитное поле
magnetic flux density=плотность магнитного потока
magnetic flux=магнитный поток
magnetic freeze-out=магнитное вымораживание
magnetic induction=магнитная индукция
magnetic permeability=магнитная проницаемость
magnetic polarization=магнитная поляризация
magnetic quantum number=магнитное квантовое число
magnetic sensor=магнитный сенсор
magnetic sub-level=магнитный подуровень
magneticoptic effect=магнетооптический эффект
magnetizing field=намагничивающее поле
magnetoacoustic effect=магнитоакустический эффект
magnetoacoustic resonance=магнетоакустический резонанс
magnetocaloric effect=магнитокалорический эффект
magnetoconductivity=магнетопроводимость
magnetoelectronics=магнетоэлектроника
magnetoionic effect=магнитоионный эффект
magnetometer=магнитометр
magneton=магнетон
magnetopiezoresistance=магнетопьезосопротивление
magnetoplasmon=магнетоплазмон
magnetoresistance=магнетосопротивление
magnetostriction effect=магнитострикционный эффект
magnitude=величина
magnon=магнон
magnon=спиновая волна
main=основной
mainly=главным образом
maintain=поддерживать
majority carriers=основные носители
mask=маска
mass action law=закон действующих масс
mass=масса
match=согласование
mean free path=средняя длина свободного пробега
mean free time=среднее время свободного пробега
measurement=измерение
mechanical stress=механическое напряжение
mechanical=механический
mechanism=механизм
mega=мега
melting point=температура плавления
mercury=ртуть
merge=слияние
mesastructure=мезаструктура
mesoscopic=мезоскопический
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor=МОП-транзистор
metal=метал
metallic bond=металлическая связь
metallization=металлизация
metallurgical junction=металлургическое соединение
metastable defect=метастабильный дефект
meter=метр
micribump=микростолб
micro=микро
microcavity=микрорезонатор
microelectronics=микроэлектроника
micrometer=микрометр
micron=микрон
microrelief=микрорельеф
microscopy=микроскопия
microwave tecknique=СВЧ метод
migration-enhanced epitaxy=миграционно-стимулированная эпитаксия
milli=милли
minor carrier=неосновной носитель
minority carrier diffusion length=диффузионная длина неосновных носителей
minority carrier injection=инжекция неосновных носителей
minority carrier lifetime=время жизни неосновных носителей
minority carriers=неосновные носители
miscibility of two substances=растворимость двух веществ
misfit dislocation=дислокация несоответствия
misorientation=разориентация
misoriented substrate=разориентированная подложка
mixed valence=переменная валентность
mixed=смешанный,сложный
mobility edge=край подвижности
mobility=подвижность
mode-mixing transport=транспорт со смешиванием мод
mode=мода
model=модель
modulus of dilatation=модуль сжатия
modulus=модуль
molar=молярный
mole of a substance=моль вещества
mole=моль
molecular-beam-epitaxy=молекулярная лучевая эпитаксия
molecular=молекулярный
molybdenum=молибден
momentum=момент
monoatomic step=моноатомная ступень
monochromatic light=монохроматический свет
monolayer=монослой
monolithic integration=монолитная интеграция
monomolecular adsorption=мономолекулярная адсорбция
morphology=морфология
multipath interference=многолучевая интерференция
multiple quantum well=множественная квантовая яма
multiple reflection=многократное отражение
multiplexer=мультиплексор
multiplexing circuit=схема мультиплексирования
multiquantum well=множественная квантовая яма
multiterminal device=многоконтактный образец
multivalley interaction=многодолинное взаимодействие
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NA=Avogadro's number
NAF=natural antiferromagnet
NBE=near band edge
NC-AFM=non-contact atomic force microscopy
NC=nanocrystal
ND=native defect
NDR=negative differential resistance
NIRA=near infrared optical absorption
NLO=non-linear optic
NLR=non-linear refraction
NMOS=n-channel MOS
NMR=nuclear magnetic resonance
NOB=non-biased optical bistable
NSOM=near-field scanning optical microscopy
Nordheim's rule=правило Нордхейма
Nyquist's theorem=теорема Найквиста
nano=нано
nanoelectronics=наноэлектроника
nanopaticle=наночастица
nanoprecipitates=нанопреципитаты
narrow gap semiconductor=узкозонный полупроводник
narrow=узкий
natural mode=собственная мода
near by=недалеко,рядом
near infrared optical absorption=инфракрасная абсорбционная спектроскопия
nearest-neighbour interaction=взаимодействие ближайших соседей
negative differential conductivity=отрицательное дифференциальная проводимость
negative differential resistance=отрицательное дифференциальное сопротивление
negative electron affinity=отрицательное электронное сродство
negative=отрицательный
negligible=незначительный,не принимаемый в расчёт
neutron scattering=нейтронное рассеяние
newton=ньютон
next=следующий,после
nitrogen=азот
noise=шум
nomogram=номограмма
non-degenerate statistics=невырожденная статистика
non-parabolic conduction band=непараболичная зона проводимости
nondegenerate semiconductor=невырожденный полупроводник
nondegenerated semiconductor=невырожденный полупроводник
nonequilibrium conditions=неравновесные условия
nonferromagnetic metal=неферромагнитный металл
nonlinear optical susceptibility=нелинейнооптическая восприимчивость
nonlinear photocurrent=нелинейный фототок
nonlinear wave=нелинейная волна
nonradiative recombination=безизлучательная рекомбинация
nonrelativistic quantum mechanics=нерелятивистская квантовая механика
notation=обозначение
novel=роман,новый
nuclear magnetic resonance=ядерный магнитный резонанс,ЯМР 
nucleation=зарождение,зародышеобразование
nucleus=ядро
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OAC=optical absorption coefficient
OCP=open circuit potential
ODLTS=optical DLTS
ODMR=optically detected magnetic resonance
OIM=orientation imaging microscopy
OLED=organic LED
Ostwald ripening=Освальдовское созревание
object wave=объектная волна
oblong=продолговатый
observe=наблюдать
obvious=очевидный
ohm=ом
ohmic contact=омический контакт
omit=опускать,пренебрегать,упускать
one-electron approach=одноэлектронное приближение
operational amplifier=операционный усилитель
optical anisotropy=анизотропия оптических свойств
optical branch=оптическая ветвь
optical constant=оптическая постоянная
optical critical-point symmetry=оптическая критическая точка симметрии
optical phonon=оптический фонон
optical response function=оптическая функция отклика
optical spectrum=оптический спектр
optical-modulation techniques=метод оптической модуляции
optical=оптический
optoelectronics=оптоэлектроника
optoisolator=оптоизолятор
orbital quantum number=орбитальное квантовое число
orbital wavefunction=угловая фолновая функция
orbital=орбиталь
order=порядок
ordinal wave=обыкновенная волна
oriented crystallization=направленная кристаллизация
outer photoemissive effect=внешний фотоэффект
outlet=выход
outline=очертания,абрис
output characteristic=выходная характеристика
output=выход
overlap=перекрытие
overlay=накрывать,покрывать
oxide=оксид
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PAD=photoelectron angular distribution
PADOX=pattern-dependent oxidation
PC-LEC=pressure-controlled LEC
PD=photoelectron diffraction
PDM=phase detection microscopy
PE=piezoelectric
PEAD=photoelectron angular distribution
PEC=photoelectrochemical
PECVD=plasma-enhanced chemical vapor deposition
PEEM=photoemission electron microscopy
PES=photoelectron spectroscopy
PES=photoemission spectoscopy
PFM=pulsed force mode
PH=photoelectron holography
PHEMT=pseudomorphic HEMT
PICTS=photo-induced current transient spectroscopy
PIN=p-type Insulator n-type
PL=photoluminesence
PLD=pulsed-laser deposition
PLE=photoluminescence excitation
PMODFET=pseudomorphic MODFET
PMOS=p-channel MOS
PMT=photomultiplier tube
PPCVD=plasma-promoted chemical vapor deposition
PR=photoreflectance
PS=photoemission spectroscopy
PS=porous silicon
PV=photo-voltaic
PVD=physical vapour deposition
PW=plane wave
PWDM=plane wave decomposition method
PWM=pulse-width modulation 
Pauli exclusion principle=принцип запрета Паули
Peltier effect=явление Пельтье
PhD=photoelectron diffraction
Pockels effect=эффект Поккельса
Poisson's ratio=коэффициент Пуассона
paramagnetic impurities=парамагнитные примеси
paramagnetic=парамагнитный
paramagnetism=парамагнетизм
paraxial tragectory=параксиальная траектория
particle=частица
pascal=паскаль
passivate=пассивировать
passivation=пассивация,пассивирование
passive device=пассивное устройство
penetration depth=глубина проникновения
percolation=перколяция
percolational approach=перколляционный подход
periodic boundary conditions=периодические граничные условия
periodic=периодический
permanent magnet=постоянный магнит
permeability=проницаемость
persistent current=незатухающий ток
persistent=настойчивый,стойкий
perturbation theory=теория возмущений
perturbation=возмущение
peta=пета
phase diagram=фазовая диаграмма,диаграмма состояния
phase of a system=фаза системы
phase space=фазовое пространство
phase transition=фазовый переход
phase-space=фазовое пространство
phase=фаза
phonon drag=фононное увлечение
phonon spectrum=фононный спектр
phonon=фонон
photoconductivity=фотопроводимость
photocoupler=оптрон
photocurrent=фототок
photodetector=фотодетектор,фотоприёмник
photodiod=фотодиод
photoelectrochemical etching=фотоэлектрохимическое травление
photoexcited=фотовозбуждённый
photogeneration=фотогенерация
photoinjection=фотоинжекция
photoionization=фотоионизация
photolitography=фотолитография
photoluminesence=фотолюминесценция
photon=фотон
photonic=фотонный
photoresist=фоторезист
photosensitive element=фоточувствительный элемент
photovoltaic cell=фотовольтаическая ячейка
physical vapor deposition=физическое осаждение паровой фазы
pico=пико
piezoelectric effect=пьезоэлектрический эффект
piezoelectric material=пьезоэлектрический материал
piezoresistance=пьезосопротивление
pillar shape=в форме колонны
pillar=колонна
pinch=ограничивать
pinned motion=пиннингованное движение
pinning point=центр торможения
planar diode=планарный диод
planar=плоский,планарный
plane angle=плоский угол
plane wave basis=базис плоских волн
plane wave decomposition method=метод разложения по плоским волнам
plasma etching=плазменное травление
plasmon=плазмон
plastic strain=пластическая деформация
plasticity shelf=полочка пластичности
platinum=платина
plausible=вероятный,правдоподобный
pn-junction=p-n переход
point contact=точечный контакт
point defect=точечный дефект
polar optical phonon=полярный оптический фонон
polariton=поляритон
polarity=полярность
polarizability=поляризуемость
polarization current=ток поляризации
polarization tensor=тензор поляризации
polarization vector=вектор поляризации
polarization=поляризация
polarized beams=поляризованные пучки
polarized state=поляризованное состояние
polycrystalline=поликристаллический
polymorphism=полиморфизм
polynucleation of the reconstructed domains=полицентрическое зарождение сверхструктурных доменов
population inversion=инверсия населённости
population=заселённость
pore=пора
porous film=пористая плёнка
portion=часть,доля
potential=потенциал
power=мощность
pre-epitaxial=предэпитаксиальный
preamplification circuit=схема предусиления
precessing=прецессия
precipitate=преципитат
precipitation=выпадение в осадок
preferential adsorption=избирательная адсорбция
preliminary=предварительный
presence=присутствие
preserve=сохранять
pressure=давление
primary X-rays=первичные рентгеновские лучи
primary electron=первичный электрон
primary=основной,первичный
primitive cell=примитивная решётка
principal mode=основная мода
principal quantum number=главное квантовое число
probability density=плотность вероятности 
probability=вероятность
probe charge=пробный заряд
process=подвергать процессу
property=свойство
provide=запасать
pseudomorphic=псевдоморфный
pseudopotential approcximation=приближение псевдопотенциала
pseudopotential charge densities=псевдопотенциальная зарядовая плотность
pseudopotential theory=теория псевдопотенциала
pump=насос,качать
pumping=накачка
punchthrough=проникновение
pyroelectric material=пироэлектрический материал
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Q-switched laser=лазер с модулированной добротностью
QCA=quantum-dot cellular automata
QCM=quartz crystal microbalance
QCSE=quantum confined Stark effect
QD=quantum dot
QMC=quantum Monte Carlo
QMD=quantum molecular dynamics
QMS=quadrupole mass spectrometry
QPC=quantum point contact
QTBM=quantum transmitting boundary method
QW=quantum well
QW=quantum well
QWIP=quantum well infra-red photodetector
QWIR=quantum well infra-red
QWR=quantum wire
Quantum billiard=квантовый биллиард
quadrupole light absorption=квадрупольное поглощение света
quadrupole mass spectrometry=квадрупольная масс-спектрометрия
quantization=квантование
quantum Hall effect=квантовый эффект Холла
quantum Monte-Carlo method=квантовый метод Монте-Карло
quantum bit=квантовый бит
quantum box=квантовая точка
quantum computer=квантовый компьютер
quantum computing=квантовые вычисления
quantum dot=квантовая точка
quantum interference=квантовая интерференция
quantum limit=квантовый предел
quantum mechanics=квантовая механика
quantum molecular dynamics=квантовая молекулярная динамика
quantum physics=квантовая физика
quantum point contact=квантовый точечный контакт
quantum ring=квантовое кольцо
quantum size effect=эффект размерного квантования
quantum state=квантовое состояние
quantum statistics=квантовая статистика
quantum theory=квантовая теория
quantum wire=квантовая проволока
quantum yield=квантовый выход
quantum-mechanical=квантово-механический
quantum=квантовый
quartz=кварц
quasi-ballistic transport=квазибаллистический транспорт
quasi-free electron=квазисвободный электрон,электрон слабой связи
quasi-neutral region=квазинейтральная область
quasineutral base=квазинейтральный слой
quasitriangular well=квазитреугольная яма
quaternary alloy=твёрдый раствор из четырёх соединений
qubit=кубит
quenching=тушение
quote=ссылаться,цитировать
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RAS=reflectance anisotropy spectroscopy
RBS=Rutherford backscattering spectroscopy
RC-LED=resonant-cavity LED
RCA=residual gas analysis
RCP=right circularly polarized (light)
RDS=reflectance diffraction spectroscopy
REM=reflectance electron microscopy
REMS=reflection mass spectrometry
RF=radio frequency
RHEED=reflacted high energy electron diffraction
RHEED=reflection high energy electron diffraction
RHET=resonant hot-tunnelling electron transistor
RIBE=reaction ion beam etching
RIE=reactive ion etching
RPA=random phase approximation
RRS=resonant Raman scattering
RS=Raman scattering
RTA=rapid thermal annealing
RTD=resonant tunnelling diode
RTP=rapid thermal processing
RTS=resonant tunnelling structure
Raman spectroscopy=комбинационное рассеяние света
rad-hard=рад-жесткий
rad=рад
radian=радиан
radiation-induced defect=радиационный дефект
radioactivity=радиоактивность
random phase approximation=приближение случайных фаз
random walk=случайное блуждание
rapid thermal annealing=быстрый термальный отжиг
rapid=скорый,быстрый
rather=скорее,вернее
ratio=отношение
reaction-rate-limited process=процесс ограниченный скоростью реакции
readily=легко,охотно
readout circuit=схема считывания
reason=причина
reasonable=приемлемый,благоразумный
reciprocal lattice vector=вектор обратной решётки
reciprocal-lattice vector=вектор обратной решётки
recombination center=центр рекомбинации
recombination current=рекомбинационный ток
recombination current=ток рекомбинации
recombination luminescence=рекомбинационная люминесценция
recombination of an electron-hole pair=рекомбинация электронно-дырочной пары
recombination radiation=рекомбинационное излучение
recombination trap=рекомбинационная ловушка
recombination=рекомбинация
recrystallization=перекристаллизация,рекристаллизация
rectifier=выпрямитель
rectifying contact=выпрямляющий контакт
red shift=красное смещение
reduce mass=приведённая масса
reduction=восстановление
reference wave=опорная волна
reflacted high energy electron diffraction=дифракция быстрых электронов
reflectance=отражение
reflected wave=отражённая волна
reflection coefficient=коэффициент отражения
reflection electron microscope=отражательный электронный микроскоп
reflection electron microscopy=отражательная электронная микроскопия
reflection mass spectrometry=отражательная масс-спектрометрия
reflex=рефлекс
refraction index=коэффициент преломления
regim=режим
region=область
reject=отвергать
relative atomic mass=относительная атомная масса
relative dielectric constant=относительная диэлектрическая постоянная
relativistic electron=релятивистский электрон
relaxation time approximation=приближение времени релаксации
relaxation time=время релаксации
resent=недавний
resently=недавно
reside=находиться
residual resistivity=остаточное удельное сопротивление
residual stress=остаточное напряжение
residual=неустановленный,остаточный
resist=резист
resistance=сопротивление
resolution=разрешение
resonance=резонанс
resonant absorption=резонансное поглощение
respective=соответственный
response=отклик
result=результат
reverse bias=обратное смещение
reverse saturation current=обратный ток насыщения
ripening=созревание
root mean square=средний корень квадратный
rosette-like motion=розетка
rough=грубый
roughness=шероховатость
round shape=округлая форма
runaway motion=убегание
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S-HHFE=symmetric heavy-hole free exciton
S-LHFE=symmetric light-hole free exciton
SACVD=selected area chemical vapor deposition 
SAF=synthetic antiferromagnet
SAG=selective area growth
SAM=scanning Auger microscopy
SAM=scanning acoustic microscopy
SAM=self-assembled monolayer
SAW=surface acoustic wave
SBZ=surface Brillouin zone
SCALPEL=scattering with angular limitation in projection electron-beam lithography
SCH=separate confinement heterostructure
SCL=space charge layer
SCM=scanning capacitance microscopy
SDHT=selectively doped heterojunction transistor
SDOS=surface density of states
SE=selective epitaxy
SE=spectroscopic ellipsometry
SEL=surface emitting laser
SEM=scanning electron microscopy
SET=single-electron transistor
SET=single-electron tunneling
SI=semi-insulating
SIMOX=separation by implantation of oxygen
SIMS=secondary ion mass spectrometry 
SISFET=semiconductor-insulator-semiconductor FET
SL=super lattice
SL=superlattice
SLS=strained layer SL
SMT=surface mount technology
SO=spin-split-off
SOI=silicon-on-insulator
SOS=silicon-on-sapphire
SPMs=scanning probe microscopes
SPPD=spin-polarized photoelectron diffraction
SPPH=spin-polarized photoelectron holography
SQW=single quantum well
SR=synchroton radiation
SREM=scanning reflection electron microscope
SSMBE=solid-source MBE
SSR=solid-state recrystallisation
STM=scanning tunneling microscopy
STS=scanning tunneling spectroscopy
SThM=scanning thermal microscopy
SWNT=single wall nanotube
SXPS=soft x-ray photoemission spectroscopy
Schottky barrier diode=диод с барьером Шоттки
Schottky barrier=барьер Шоттки
Schottky defect=дефект Шоттки
Schottky diod=диод Шоттки
Schrodinger equation=уравнение Шредингера
Seebeck effect=эффект Зеебека
Shockley diode equation=диодное уравнение Шокли
Stark effect=эффект Штарка
Stefan's law=закон Стефана
Stranski-Krastanov mechanism=механизм Странского-Крастанова
sapphire board=сапфировая плата
sattelite trajectory=саттелитная траектория
saturate=насыщать
saturated solution=насыщенный раствор
saturation current=ток насыщения
scaling=вычисление
scanning electron microscope=растровый электронный микроскоп
scanning tunneling microscopy=сканирующая туннельная микроскопия
scattered X-rays=рассеянные рентгеновские лучи
scattering amplitude=амплитуда рассеяния
scattering factor=коэффициент рассеивания
scattering time=время рассеивания
scattering=рассеивание
screw dislocation=винтовая дислокация
scroll=свиток
second=секунда
secondary electron multiplier=вторично-электронный умножитель
secondary electron=вторичный электрон 
secondary ion mass spectrometry=вторичная ионная масс-спектрометрия 
secular equation=секулярное уравнение
segregate=разделять
selection rules=правила отбора
self-oscillation=автоколебание
self-regulating system=саморегулирующаяся система
semi-insulating=полуизолирующий
semiconductor=полупроводник
semiempirical=полуэмпирический
sensor=датчик
set up=устанавливать
set=ставить
shallow acceptor=мелкий акцептор
shallow=поверхностный,мелкий
shear modulus=модуль сдвига
sheet=слой
shift=смещение
short range potential=короткодействующий потенциал
shot noise=дробовой шум
shutter=заслонка
siemens=сименс
signal-to-noise ratio=отношение сигнала к шуму
silicon=кремний
simulation=моделирование
single out=выбирать
single-crystal=монокристалл
single-electron tunneling=одноэлектронное туннелирование
single-mode=одномодовый
single-particle excitation=одночастичное возбуждение
single-particle interference=одночастичная интерференция
single-particle relaxation time=одночастичное время релаксации
sink=сток
skin depth=скин слой
skin effect=скин-эффект
slice=срез
slow electron=медленный электрон
small grain structure=мелкозернистая структура
smooth=гладкий,ровный
solar cell=солнечная батарея
solid line=сплошная линия
solid phase crystallization=твёрдофазная кристаллизация
solid phase=твёрдая фаза
solid solutions=твёрдые растворы
solid sourse=твердотельный источник
solid=твёрдый
solitary wave=солитон,уединённая волна
soliton=солитон,уединённая волна
solubility diagram=диаграмма растворимости
solute=раствор
solution crystallization=кристаллизация из раствора
solution=раствор
solvent=растворитель
somewhat=отчасти,до некоторой степени
source follower=истоковый повторитель
source=исток,источник
space charge region=область пространственного заряда
space correlated transfer=пространственно коррелированный перенос
space-charge polarization=объемая поляризация
space-charge-limited current=ток ограниченный пространственным зарядом 
space=пространство,пространственный
spatial confinement=пространственное ограничение
spatial dispersion=пространственная дисперсия
specific gravity=удельный вес
specific heat capacity=удельная теплоёмкось
specimen=образец
spectral density=спектральная плотность
spectroscopy=спектроскопия
spectrum=спектр
speed=скорость
spherical Bessel function=сферическая функция Бесселя
spherical energy surface=сферическая энергетическая поверхность
spin magnetic moment=спиновый магнитный момент
spin of an electron=спин электрона
spin wave=спиновая волна
spin-dependent scattering=рассеяние зависящее от спина
spin-orbit interaction=спин-орбитальное взаимодействие
spin-orbit splitting=спин-орбитальное ращепление
spin-polarized current=ток поляризованный по спину
spin=спин
spintronics=спинтроника
split-off holes=отщеплённые дырки
splitting=расщепление
spontaneous decomposition=спонтанное разложение
spontaneous emission=самопроизвольное испускание
spontaneous polarization=спонтанная поляризация
spot defect=локализованный дефект
sputtering=распыление
square=квадратный,параллельный
stabilitron=стабилитрон
stable=стабильный
stacking defect=дефект упаковки
stacking fault=дефект упаковки
state=состояние
states density=плотность состояний
stationary state=стационарное состояние
statistical ensemble=статистисеский ансамбль
stem=сопротивляться
step anti-band=антиэшелон
step band=эшелон
step clustering=кластерирование ступеней
step-flow growth mode=ступенчато-слоевой механизм роста
step=ступень
steped surface=ступенчатая поверхность
stepper=шаговый двигатель
steradian=стерадиан
sticking parameter=коэффициент прилипания
stiffness=натяжение
stimulate=стимулировать
stimulated Brillouin scattering=вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна
stimulated emission=вынужденная эмиссия
stimulated photon echo=стимулированное фотонное эхо
stoichiometric compounds=стехиометрические составы
stoichiometry=стехиометрия
storage=хранение
strain field=поле деформаций
strain point temperature=температура размягчения
stray=случайный
strengthening=деформационное упрочнение
stress tensor=тензор напряжений
stress=давление
stress=напряжение
stretch=тянуть,вытягивать
structural defect=структурный дефект
sublimation energy=энергия сублимации
sublimation=сублимация
substantially=по существу
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TB=tight binding
TBA=tight-binding approximation
TC=Curie temperature
TCC=temperature coefficient of capacitance
TCR=temperature coefficient of resistivity
TCS=target current spectroscopy
TCVD=thermal chemical vapor deposion
TDLDA=time-dependent local density approximation
TDS=thermal desorption spectroscopy
TEGFET=2-dimensional electron gas FET
TEM=transmission electron microscopy
TFED=thin film electroluminescent display
TFT=thin-film transistor
TGA=thermogravimetric analysis
TIR=total internal reflection
TL=tunneling-electron luminescence
TLV=threshold limit value
TMR=tunneling magnetoresistance
TOF-SIMS=time-of-flight secondary ion mass spectroscopy
TRPL=time-resolved PL
tails of localized states=хвосты локализованных состояний
taking into account=принимая во внимание
tangible=осязаемый,реальный
telegraph noise=телеграфный шум
temperature coefficient of capacitance=температурный коэффициент ёмкости
temperature coefficient of resistivity=температурный коэффициент удельного сопротивления
temperature gradient=градиент температуры
temperature=температура
tensor=тензор
tera=тера
ternary compound=тройное соединение
terrace=терраса
tesla=тесла
tetrahedron=тетраэдр
texture=текстура
theoretical=теоретический
theory=теория
thermal accomodation=термическая аккомодация
thermal breakdown=тепловой пробой
thermal cleaning=термальная очистка
thermal conductivity=коэффициент теплопроводности
thermal equilibrium=тепловое равновесие
thermal expansion=температурное расширение
thermal generation current=тепловой ток генерации
thermal oxidation=термическое окисление
thermal resistance=тепловое сопротивление
thermal velocity=тепловая скорость
thermal=термальный
thermionic emission=термоэлектронная эмиссия
thermocople=термопара
thermodynamic model=термодинамическая модель
thermodynamic temperature=термодинамическая температура
thermodynamical equilibrium=термодинамическое равновесие
thermoelectric=термоэлектрический
thin film transistor=тонкоплёночный транзистор
thin film=тонкая плёнка
three-electrode cell=трёхэлектродная ячейка
threshold sensitivity=пороговая чувствительность
threshold voltage=пороговое напряжение
threshold=порог,граница
thyristor=тиристор
tight-bond approximation=приближение сильной связи
tilt=наклон
time correlated transfer=временной коррелированный перенос
time correlation=корреляция по времени
time-of-flight secondary ion mass spectroscopy=время-пролётная масс-спектроскопия вторичных ионов
time-resolved photoluminescence=фотолюминесценция с временным разрешением
time=время,раз
tinning=лужение
tip=игла
titanium=титан
topography=топография
total internal reflection=полное внутреннее отражение
transducer=преобразователь
transfer matrix=матрица переноса
transistor=транзистор
transition probability=вероятность перехода
translation vectors=векторы трансляций
translational periodicity=трансляционная периодичность
transmission coefficient=коэффициент прохождения
transmission electron microscopy=просвечивающая электронная микроскопия
transmission probability=вероятность прохождения
transmisson electron microscope=просвечивающий электронный микроскоп
transmittance=прохождение
transmitted wave=прошедшая волна
transmitting line=передающая линия
transport scattering time=транспортное время релаксации
transport=транспорт
transversal=поперечный
transverse mass=поперечная масса
transverse modes=поперечные моды
transverse optical phonon=поперечный оптический фонон
trap=ловушка
trial charge=пробный заряд
trial function=пробная функция
trial=опыт,проба,испытание
trigonal lattice=тригональная ,ромбоэдрическая решетка
trigonal lattice=тригональная решётка,ромбоэдрическая решётка
triplet exciton=триплетный экситон
tunnel junction=туннельный переход
tunneling diode=туннельный диод
tunneling electron=тунелирующий электрон
tunneling=туннелирование
two-dimensional electrons=двумерные электроны
two-dimentional hole gas=двумерный дырочный газ
twofold degenerate bound state=двукратно вырожденное связанное состояние
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UCF=universal conductance fluctuations
UHB-LED=ultra-high-brightness LED
UHF=ultra high frequency 
UHV-CVD=ultra-high-vacuum CVD
UHV=ultrahigh vacuum
UPS=UV photoelectron spectroscopy
UPS=ultraviolet photoelectron spectroscopy
UTS=ultra-thin silicon
UV=ultra violet
UVS=ultraviolet photoelectron spectroscopy
ultimate strain=предельная деформация
ultra high frequency=дециметровый диапазон телевещания 
ultrafast photodetector=сверхбыстродействующий фотодетектор
ultrahigh vacuum=сверхвысокий вакуум
ultrasonic absorption=поглощение ультразвука
ultrasonic cyclotron resonance=ультразвуковой циклотронный резонанс
ultraviolet photoemission spectroscopy=ультрафиолетовая фотоэмиссионная спектроскопия
uncertainty principle=принцип неопределённости
uncertainty=сомнительный факт
uncompensated carriers=нескомпенсированные носители
undoped=нелегированный
uniaxial anisotropy=одноосная анизотропия
uniform=однородный
unintentional=ненамеренный
unintentionally doped=ненамеренно легированный
unit cell=элементарная ячейка
universal conductance fluctuations=универсальные флуктуации кондактанса
universal conductance fluctuations=универсальные флуктуации проводимости
unpaired electron=неспаренный электрон
upper Hubbard band=верхняя зона Хаббарда
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VB=valence band
VBM=valence band maximum
VBZ=volume Brillouin zone
VDOS=vibrational density of states
VHF=very high frequency 
VLEED=very low-energy electron diffraction
VLSI=very large scale integration
VQMC=variational quantum Monte Carlo
VUV=vacuum ultraviolet
Van der Pauw method=метод Ван дер Пау
Van der Waals bond=Связь Ван дер Ваальса
Varshni parameter=параметр Варшни
Vigner crystallization=вигнеровская кристаллизация
vacancy mobility=подвижность вакансий
vacancy=вакансия
vacant=вакантный
vacuum level=уровень вакуума
vacuum=вакуум
valence band=валентная зона
valence electron=валентный электрон
valence electrons=валентные электроны
valley=долина
value=величина,значение
van der Pauw pattern=шаблон Пау
variation function=вариационная функция
varistor=варистор
velocity=скорость
versus=против
via=через
vibrational mode=колебательная мода
vicinal=вицинальный,отклонённый от низкоиндексной (плоскости)
volt=вольт
voltage source=источник напряжения
voltage=напряжение
vortex formation=вихреобразование
vortex=вихрь
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Weiss oscillations=осцилляции Вейса
Wiedemann-Franz ratio=соотношение Видемана-Франца
Wigner-Seitz cell=ячейка Вигнера-Зейтца
wafer=подложка,слоистая пластина
watt=ватт
wave equation=волновое уравнение
wave function=волновая функция
wave guide tecknique=волноводный метод
wave=волна
wavefunction=волновая функция
waveguide=волновод
wavenumber=волновое число
wavevector=волновой векто
weak localization=слабая локализация
weber=вебер
weld=сварка
wet oxidation=влажное окисление
wet=влажный,мокрый
whereas=поскольку,тогда как
wire=проволока,провод
work function=работа выхода
work=работа
wurtzite=вюрцит
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X-ray apparatus=рентгеновская установка
X-ray beam=пучок рентгеновских лучей
X-ray diffraction=дифракция рентгеновских лучей
X-ray lithography=рентгенолитография
X-ray microscope=рентгеновский микроскоп
X-ray monochromator=рентгеновский монохроматор
X-ray target=рентгеновская мишень
X-ray tube=рентгеновская трубка
XFH=x-ray fluorescence holography
XPD=x-ray photoelectron diffraction
XPS=x-ray photoelectron spectroscopy
XPS=x-ray photoemission spectroscopy
XRD=x-ray diffraction
x-ray diffraction=дифракция рентгеновских лучей
x-ray electron microscopy=рентгеновская электронная микроскопия
x-ray photoelectron spectroscopy=рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия
x-ray photoemission spectroscopy=рентгеновская фотоэмиссионная спектроскопия
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Young's modulus=модуль Юнга
yield=производить,давать
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Zeeman energy=энергия зеемановского расщепления (уровней)
Zeeman splitting=зеемановское рашепление
Zener breakdown=зенеровский пробой
Zener diode=полупроводниковый стабилитрон
zero-point oscillations=нулевые колебания
zinc=цинк
zincblende type=кристаллическая решётка типа цинковой обманки
zink-blende semiconductor=полупроводник со структурой цинковой обманки
zirconium=цирконий
